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EHPHMEF- 80A SHS.SHU 89. 1 180 145 4—19 200 910
EHPHMEF—100A SHS.”SHU 114. 3 200 165 8—19 220 910
EHPHMEF—125A SHS.”SHU 139. 8 235 200 8—19 220 910
EHPHMEF—150A SHS.”SHU 165. 2 265 230 8—19 220 9710
EHPHMEF—175A SHS./SHU 190. 7 300 260 8—23 220 9710
EHPHMEF—200A SHS.”SHU 216. 3 320 280 8—23 220 9710
EHPHMEF—225A SHS.”SHU 241. 8 345 305 12—23 300 910
EHPHMEF—250A SHS./SHU 267. 4 385 345 12—23 300 9710
EHPHMEF—300A SHS./SHU 318. 5 430 390 12—23 300 12
EHPHMEF—350A SHS.”SHU 355. 6 480 435 12—25 360 12
EHPHMEF—400A SHS./SHU 406. 4 540 495 16—25 400 12
EHPHMEF—450A SHS./SHU 457. 2 605 565 16—25 450 12
EHPHMEF—500A SHS.”SHU 508. 0 655 605 20—25 500 12
EHPHMEF—550A SHS.”SHU 558. 8 720 665 20—27 550 12
EHPHMEF—600A SHS.”SHU 609. 6 770 715 20—27 600 16
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